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Б о н ч - Б р у е в и ч  В. Л., З в я г и н  И. П., К а р п е н к о И. В., 
М и р о н о в  А. Г. Сборник задач по физике полупроводников: Учеб, 
пособие для вузов.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Наука. Гл. ред. 
физ.-мат. лит., 1987.— 144 с.

Приведены задачи по основным вопросам физики полупровод
ников (статистика электронов и дырок в полупроводниках, диф
фузия и дрейф носителей заряда, фото- и термоэлектрические 
явления и т. д.). Во втором издании добавлен ряд новых задач 
(в частности, относящихся к полупроводникам со сложным законом 
дисперсии); введена также новая глава, посвященная оптике по
лупроводников. В начале каждой главы дана сводка основных фор
мул, задачи снабжены подробными решениями (1-е изд. в 1968 г.).

Для студентов и аспирантов университетов и других вузов, 
готовящих специалистов по физике полупроводников, полупровод
никовому материаловедению и полупроводниковой электронике.

Табл. 2. Ил. 28.

Р е ц е н з е н т ы :
кафедра полупроводниковой электроники факультета физиче

ской и квантовой электроники МФТИ, академик Ю. В. Гуляев. 
профессор II. П. Коноров

„  1704060000-004 
Б 053 (02)-87 117'87

(^И здательство «Наука». 
^ Г л а в н а я  редакция

физико-математической 
литературы, 1987.
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